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Введение 
 
В данной работе рассматриваются физико-химические основы 

градиентной эпитаксии (ГЭ) в газовой фазе через тонкую зону 
применительно к многокомпонентным соединениям АIIIВV. Приво-
дятся факторы, влияющие на процесс эпитаксиального роста в по-
ле температурного градиента, а также особенности термодинами-
ческого анализа при массопереносе в газовой фазе твердых раство-
ров АIIIВV. Рассматривается влияние состава и структуры источника 
при перекристаллизации на условия роста и распределение компо-
нентов в твердых растворах АIIIВV [23]. 

Приводится методика и алгоритм расчета по закономерностям 
роста эпитаксиальных слоев для многокомпонентных твердых рас-
творов соединений АIIIВV. Рассматриваются результаты расчета 
распределения компонентов в эпитаксиальных слоях при различ-
ных технологических режимах.  

Обсуждаются возможности получения различных микро-  
и наноструктур соединений АIIIВV с помощью ГЭ через газовую зо-
ну. Поскольку процесс диффузии в газовой области существенно 
интенсивнее, чем в жидкой фазе, изменение состава и соответ-
ственно, изменение параметров твердых растворов соединений 
АIIIВV при изменении состава источника происходят быстрее, чем в 
жидкой зоне. Это обстоятельство позволяет получать гетерострук-
туры с более быстрым изменением параметров в области границ 
между твердыми растворами или соединениями. 

Рассмотрено влияние различных технологических параметров 
(температура, температурный градиент, толщина зазора между ис-
точником и подложкой и т. д.) на свойства получаемых гетеро-
структур. Прежде всего, в зависимости от задачи, выполняемой 
полупроводниковой структурой, необходимо получать или нена-
пряженные эпитаксиальные пленки, или, напротив необходимые 
напряжения при соответствующих толщинах слоев. Это дает воз-
можность формировать слои с минимальным количеством дисло-
каций, или наноструктуры (квантовые точки и т. д.) для широкого 
класса полупроводниковых приборов. 
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